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Polarizacao Direta

O diodo polarizado diretamente entra em conducao
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Polarizacao Direta
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Current flows
across this Junction




{ DIODO SEMICONDUTOR FIERN
C TG A S)UCAci\o, CIENCIA ETECNOLOGIA SENAI

CENTRO DE TECNoLoesASDO(I;f\IsD GRANDE DO NORTE
- - Campus Santa Cruz

Polarizacao Reversa ou Inversa

O Diodo polarizado inversamente entra em blogueio

‘ 0,7V Si
|‘ 0,2V Ge
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Polarizacao Reversa ou Inversa

O Diodo polarizado Inversamente entra em bloqueio

P-TYPE N-TYPE

| &

Hole Electron

No current flows
across this junction
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I lom Especificacdes de um Diodo:

Corrente Maxima Direta IDM

VBR
p— Corrente de Fuga IR
0.7v v
s ° Tensdo de Ruptura VBr
'E Poténcia Maxima Pbm
|
-
0

Curva Caracteristicade um Diodo



INSTITUTO FEDERAL DE

- . EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

. . RIO GRANDE DO NORTE
Campus Santa Cruz




